Método para reducir el exceso de ruido en dispositivos
electrénicos y en circuitos integrados monoliticos
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Centro de Materiales y Dispositivos Avanzados para Tecnologias de Informacién y Comunicaciones (CEMDATIC) Microsistemas y
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Descripcion de la patente

Esta invencidn propone usar una pantalla termodinédmica situada bajo los dispositivos electrénicos para bloguear las corrientes
transversales entre ellos y las capas subyacentes, responsables de su exceso de ruido. Para capas epitaxiales como las usadas en
Microelectrénica, la capa-barrera (2) de dopaje opuesto al de la epicapa (4) donde estan los dispositivos, y la capa separadora no-
dopada (3), forman la pantalla termodinamica que, intercalada entre la epicapa (4) y el sustrato (1), reduce esas corrientes
transversales y por tanto el exceso de ruido de los dispositivos de la epicapa (4) cuando son polarizados. La conexién del contacto
6hmico (7) de la capa pantalla (2) con el surtidor (6) de los transistores FET de la epicapa (4) (conexién de trazos) o con su puerta (5),
elimina el ruido térmico del condensador que existia bajo esos FETs y por tanto el correspondiente exceso de ruido en esos dispositivos.
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